DYREKTOR
INSTYTUTU TECHNOLOGII ELEKTRONOWEJ W WARSZAWIE
OGLASZA KONKURS NA STANOWISKO
ADIUNKTA
w Zaktadzie Mikro i Nanotechnologii Pétprzewodnikéw Szerokoprzerwowych

Zakres wykonywanych zadan:

Osoba zatrudniona na stanowisku adiunkta bedzie sie zajmowata badaniami naukowymi w
dziedzinie obrobki technologicznej struktur pofprzewodnikowych lI-V, [I-VI i IV-IV dla
mikroelektroniki, optoelektroniki i czujnikbw biochemicznych. Prace badawcze bedg
wykonywane w Zaktadzie Mikro i Nanotechnologii Potprzewodnikéw Szerokoprzerwowych.

Do gtéwnych zadan osoby zatrudnionej w ww. zaktadzie bedzie nalezato:

- opracowywanie nowych rozwigzan technologicznych i konstrukcyjnych, a w oparciu o
nie nowych przyrzaddéw i podzespotéw z materiatow potprzewodnikowych I-V, 11-VI i
V-1V

- pozyskiwanie srodkow finansowych na prowadzenie badan poprzez aplikowanie o
projekty i realizacje ustug naukowych;

- realizacje badan naukowych lub prac rozwojowych, w tym w ramach wspotpracy
miedzynarodowej, na wysokim poziomie naukowym, potwierdzonym publikacjami w
renomowanych czasopismach naukowych i/lub patentami.

Oczekiwania wobec kandydata:

- stopien doktora nauk technicznych w dziedzinie elektroniki lub inzynierii materiatéw;
- predyspozycje do pracy eksperymentalnej;

- znajomos$¢ zagadnieh zwigzanych z projektowaniem i obrébkg technologiczng struktur
potprzewodnikowych  1lI-V, [I-VI i IV-IV dla przyrzadédw mikroelektronicznych,
optoelektronicznych i czujnikow biochemicznych;

- doswiadczenie pracy w laboratorium technologicznym o podwyzszonej klasie czystosci;
- dobra znajomos$¢ technik fotolitografii wysokorozdzielczej i mikroskopii sit atomowych;

- praktyczna  znajomos$¢  zagadnien  zwigzanych z  fizykochemia  powierzchni
potprzewodnikowych;

- znajomo$¢ zagadnien zwigzanych z niezawodnoécig struktur i mikrosystemow;
- umiejetnos$¢ budowy systemow i stanowisk pomiarowych;

- umiejetnos$¢ korzystania z oprogramowania Delphi, Visual Basic, C i C++, CAD Ansys,
Eagle, Protel, Statgraphics, Microsoft Office, Lotus Notes oraz doswiadczenie w rozwijaniu
oprogramowania;

- doswiadczenie w pracy w miedzynarodowym zespole badawczym;
- doswiadczenie w realizacji projektdow europejskich, w tym w zarzgdzaniu budzetem;
- doswiadczenie w pracy w srodowisku przemystowym;

- doswiadczenie w publicznych prezentacjach, skierowanych do ekspertéw i do zwyktych
odbiorcow (seminaria, konferencje naukowe, zajecia dydaktyczne, szkolenia);

- umiejetnos¢ pracy w zespole jak rowniez samodzielnie;
- umiejetnosci przywodcze;



- bardzo dobra znajomo$¢ jezyka angielskiego w mowie i w pismie; podstawowa znajomosé
drugiego jezyka obcego.

Preferowani bedg kandydaci z doswiadczeniem w pracy w zagranicznych instytucjach
naukowych i przemystowych sektora elektronicznego.

Wymagane dokumenty:

- podanie,

- zyciorys,

- dyplom (odpis) ukonczenia studiow wyzszych,

- dyplom (odpis, zaswiadczenie) uzyskania stopnia doktora,
- kserokopia dokumentu tozsamosci,

- spis osiggnie¢ naukowo-badawczych, ze szczegdlnym uwzglednieniem publikacji, patentow
i udziatu w projektach naukowo-badawczych,

- opinia dwéch pracownikdw naukowych posiadajgcych tytut naukowy lub stopien doktora
habilitowanego,

- odwiadczenie kandydata o korzystaniu z petni praw publicznych i o niekaralnosci za
przestepstwa popetnione umys$inie lub umysine przestepstwo skarbowe,

- oswiadczenie kandydata o wyrazeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celéw
rekrutaciji,

- o$wiadczenie kandydata o akceptacji warunkéw konkursu.

Kandydatéw do pracy na to stanowisko prosi sie o parafowanie kazdej strony sktadanych
dokumentéw.

Tryb i termin skiadania ofert:

Wyzej wymienione dokumenty prosimy sktada¢ w Dziale Spraw Pracowniczych ITE (02-668
Warszawa, Al. Lotnikow 32/46, blok VI, pok. 215) do dnia 23 lutego 2012 r.

Pragniemy poinformowaé¢ kandydatéw, ze komisja konkursowa moze poprosi¢ ich o
publiczne przedstawienie wynikéw swoich prac naukowych w formie seminarium.

Rozstrzygniecie konkursu:

Rozstrzygniecie konkursu nastapi do dnia 8 marca 2012 r.



